Spezifikation Hochspannungsverstarker HV800x2

Der Hochspannungsverstarker HV800x2 dient als
Treiber far kapazitive Lasten wie z.B.
Piezoantriebe. Er enthalt ein
Miniaturhochspannungsnetzteil von 800V und
eine Vollbriicke und arbeitet als effizienter Klasse
D Verstarker. Die Last muf3 potentialfrei sein.

Die Verstarkung ist fix auf 160 V/V eingestellt; ein
Eingangssignal von 0 ... 10V entspricht einer
Ausgangsspannungs-differenz von -/+ 800V. Die
Leistung ist so dimensioniert, das eine Last von
30 nF mit ein Signal von 1600Vpp, 500Hz
getrieben werden kann. Das Modul wird als
offene Platine geliefert.
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Spannungen und Strome

» Versorgungsspannung 12V nominal bei 1A max;
erlaubter Eingangsspannungsbereich 10-14 V.

» Ausgangsspannungdifferenz —-800V...+800V

» maximaler Ausgangsstrom ca. 160mA kurzzeitig,
mittlerer Ausgangsstrom 12mA max. fir beide
Polaritaten.

« max. mittlere Ausgangsleistung 10W effektiv,
Blindleistungen bis 50VA kdnnen erzielt werden.

» Der Verstarker arbeitet in Klasse D (getaktet) und ist
gedacht fur potentialfreie kapazitive Lasten im
Bereich 10-30 nF. Bei gr6Beren Kapazitaten werden
die Strdme zu groB, bei kleineren Kapazitaten
nimmt der Ripple zu.

» Der Ripple bei einer Last von 30 nF betragt ca.
30Vpp.

o Der Ausgang ist kurzschluBfest.

» Die Steuerspannung am Eingang sollte im Bereich
0V ... +10V liegen und findet sich 5 V Offset
verschoben und um einen Faktor 160 verstarkt am
Ausgang wieder, d.h. eine Eingangsspannung von
0V entspricht einer Ausgangsspannungdifferenz von
—800V, eine Eingangsspannung von +5V entspricht
einer Ausgangsspannung von 0V und +10V
entsprechen +800V und entsprechend alle Werte
dazwischen.

Dynamisches Verhalten

» Maximale Spannungsénderungsgeschwindigkeit ca.
3V/us

» Kleinsignalbandbreite des Verstarkers (-3dB) ca. 1
kHz.

» Anstiegs- und Abfallzeit (10%-90%) ca. 500us fir
Spannungsanderungen von 1600V und einer
maximalen Lastkapazitat von 30 nF.

o Lastkapazitaten >30 nF sind zwar erlaubt, dann
sollte aber Frequenz oder Amplitude verringert
werden.

Umgebungsbedingungen

» Umgebungstemperaturbereich 0-35 °C

» Luftfeuchtigkeit 0-80%, die Spannungsversorgung
ist fir den ist flr den Betrieb in trockenen Rdumen
konzipiert

o Schutzklasse Ill, IP00, die Platine und deren
Ausgéange dirfen im Betrieb nicht beriihrt werden
kénnen.

Bauform, Lieferumfang und Anschliisse

o Das Modul ist eine mit SMD-Bauelementen
bestiickte Platine.

» Bendtigte Flache ca. 10080 mm, genaue
Abmessungen sind noch festzulegen.

» Die Bauhghe ist ca. 13mm incl. Platine.

» Stromversorgung, Steuersignal und
Hochspannungsausgang erfolgt Gber Stifte.

Sicherheit, EMV

» Die Platine verfuigt Gber keinen besonderen Schutz
gegen Beriihrung! Der Ausgang > 2mA liefern, so
dafB dieser als berthrgeféhrlich angesehen werden
muB.

» Die Platine verfugt Uber keinerlei Abschirmung.
Ewaige Abstrahlungen der im Netzteil verwendeten
Fregenzen von bis zu 40 kHz und deren Oberwellen
kénnen durch Einbau in ein entsprechdes Gehause
auf ein Minimum reduziert werden.

o Der Einbau der Platine hat so zu erfolgen, das sie
im Betrieb nicht bertihrt werden kann und Stérungen
ausgeschlossen werden.

Sonstiges
Das Modul befindet sich in der Entwicklung, kleine
Anderungen nach Absprache vorbehalten.
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